NATURALEZA Y TECNOLOGIA
UNIVERSIDAD DE GUANAIUATO
ANO 5, NOMERO ESPECIAL
NOVIEMBRE 2018 ISSN: 2007-672X

AT

<

VRS,
Sy,

»
DCNE

l uG
\; B 4 D';
¢
&len“ ) pr i"’

\
"0 uy cIEneIA®

CAMPUS GUANAJUATO

Estudio de la Actividad Catalitica de Materiales a Base de TiO2y ZrO2 Preparados
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Resumen

El 6xido de titanio (TiO2) es uno de los
materiales inorganicos mas ampliamente
utilizados en la industria debido a sus
propiedades  Opticas, mecanicas Yy
quimicas, asi como su relativa
accesibilidad. De esta manera ha tenido
aplicaciones tales como: catalizador
heterogéneo, fotocatalizador, material
adsorbente, sensor dptico, celdas solares,
etc. [1] En la actualidad existen varios
grupos de investigacion enfocados en
mejorar las propiedades de la titania asi
como de incrementar sus aplicaciones
diversos campos.

Por otra parte, es conocido que los sélidos
presentan una alta energia superficial, por
lo que su superficie tiene la tendencia de
fijar moléculas en su superficie para
reducir dichos valores; por lo tanto,
superficies limpias solo se pueden obtener
a condiciones de alto vacio. Esta
condicion, sin embargo, puede provocar
que el estres superficial cambie, teniendo
como consecuencia alteraciones en las
caracteristicas de los &tomos presentes en
la interface.

En el presente trabajo se sintetizan
materiales de TiO, mediante el proceso
sol-gel, y con un tratamiento térmico a 600
°C y 800 °C finalmente. Los materiales
son expuestos a condiciones de alto vacio.
La difraccion de rayos-X muestra que la

fase que predomina a 600 °C es anatasa.
En la Figura 1, se observa que existe una
diferencia al someterlos a alto vacié dando
sefales de una mezcla entre anatasa-rutilo.
Figura 1.
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